具体实施方式

为了更好地理解本发明，下面结合具体实施例进一步阐述本发明的内容，但本发明的内容不仅仅局限于下面的实施例。  

        实施例1：一种高强低导镁铝尖晶石砖，以重量百分比计，其制备原料如下：粒度5~3mm的镁铝合成料24%，粒度3~1mm的镁铝合成料24%，粒度1~0mm的电熔镁砂15%，粒度180F的电熔镁砂16%，粒度180F的镁铝合成料11%，粒度180F的电熔镁铝尖晶石6%，а‑Al2O3细粉为4%，外加占上述原料总重4%的木质素磺酸钙；  

        所述镁铝合成料的制备方法，包括如下步骤：  

        （1）原料：所述镁铝合成料原料以重量百分比表示，菱镁矿93.85%、工业氢氧化铝6.15%；  

        （2）研磨：按原料组成称料，将其混合共磨3 h，然后将其加入混撵机内，外加上述原料总重量16%的水搅拌均匀得到粉料；  

（3）成型：将所述粉料经压制成型得到胚料，成型压力300MPa，保压5～7秒；  

        （4）烧制：将胚料入窑烧制得到成品。  

        所述高强低导镁铝尖晶石砖经由配料、湿碾、成型、干燥和烧成步骤而制得，成型时采用摩擦压力机制成砖坯，烧成温度1580℃，烧成时间为20h；其性能指标见表2。  
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        实施例2：一种高强低导镁铝尖晶石砖，以重量百分比计，其制备原料如下：粒度5~3mm的镁铝合成料23%，粒度3~1mm的镁铝合成料24%，粒度1~0mm的电熔镁砂16%，粒度180F的电熔镁砂16%，粒度180F的镁铝合成料11%，粒度180F的电熔镁铝尖晶石6%，а‑Al2O3细粉为4%，外加占上述原料总重4%的木质素磺酸钙；  

        所述镁铝合成料的制备方法，包括如下步骤：  

        （1）原料：所述镁铝合成料原料以重量百分比表示，菱镁矿88.3%、工业氢氧化铝11.7%；  

        （2）研磨：按原料组成称料，将其混合共磨3 h，然后将其加入混撵机内，外加上述原料总重量16%的水搅拌均匀得到粉料；  

        （3）成型：将所述粉料经压制成型得到胚料，成型压力300MPa，保压5～7秒；  

        （4）烧制：将胚料入窑烧制得到成品。  

        所述高强低导镁铝尖晶石砖经由配料、湿碾、成型、干燥和烧成步骤而制得，成型时采用摩擦压力机制成砖坯，烧成温度1600℃，烧成时间为10h；其性能指标见表3。  
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